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Conclusion : Dans un premier temps, le comportement fonctionnel a eté simulé, avec un codage thermomeétrique a 4 états, qui
necessite des sources de courants de méme poids, et dont les resultats ont ete valides.
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Perspectives : Dans un second temps, nous étudierons les phénomenes de recombinaison des courants. Puis pour comparer

les performances nous simulerons le DPA, avec un codage binaire, qui nécessite des sources de courants de poids différents
mai s avec | 6avantage doutiliser moins de transistors qgue dﬁns
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